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半发研字〔2012〕 5号

关于设立《中国科学院半导体研究所所长
奖学金》的通知
所属各单位： 
中国科学院半导体研究所为激励勤奋学习、刻苦钻研、锐意进取并取得优秀成绩的在学研究生，现设立中国科学院半导体研究所所长奖学金，相关事宜按照《中国科学院半导体研究所所长奖学金章程》进行，请遵照执行。
附件：中国科学院半导体研究所所长奖学金章程
                           中国科学院半导体研究所
2012年10月15日
附件：

中国科学院半导体研究所所长奖学金章程
中国科学院半导体研究所为激励勤奋学习、刻苦钻研、锐意进取并取得优秀成绩的在学研究生，现设立中国科学院半导体研究所所长奖学金。
第一章             奖励对象及条件
　  奖励对象
　　本奖学金的奖励对象是半导体研究所在学硕士、博士研究生（含在职生、定向生、委培生、在研究生部备案的高校联培生）。

评选条件
1.   自觉遵守国家法律、法令，遵守我所的各项规章制度，积极参加各项集体活动，团结同学、遵守科研道德。
2.   热爱祖国、热爱科学研究，积极投身于科学研究事业。
3.    勤奋学习、刻苦钻研，学位课程成绩优良。
4.    有良好的科研能力和开拓创新意识。
5.   一年级硕士研究生以课程学习成绩和平时表现等为主要评审标准；二年级以上硕士生和博士生以科研成绩（包括高质量的学术论文；技术突破以及专利；有良好社会、经济效益的工作等）为主要评审标准。
奖学金金额及名额
1.   在硕士、博士研究生中分别设一、二、三等级奖学金，各占在学研究生人数的1%、2%、3%，出现小数时按四舍五入计，若评审委员会认为候选人的工作业绩不够突出，以上各等级名额均可出现空缺。
2.     一等奖学金每人5000元，二等奖学金每人3000元，三等奖每人1000元。
第二章    评审组织和评审程序
　　评审组织
各学科组负责所长奖学金初审，所学位评定委员会负责所长奖学金的终审，并从获奖人中推荐院长奖学金、朱李月华奖学金、宝钢奖学金及其他有关研究生奖学金候选人。
研究生部负责奖学金的申请、管理及发放等日常工作。
　　评审程序
1.    由本人申请，并提交下列材料：
（1）中国科学院半导体研究所所长奖学金申报表   1份；
（2）自我表现介绍和从上次获得本奖学金以后所取得的科研成果简介  1份；
（3）代表性论文抽印本（限2篇）和发表论文、申请专利目录         1份；
（4）技术突破及社会、经济效益证明材料及其它获奖证明材料等。     1份；
2.      研究生部负责汇总申请材料，送各学科组；
3.      各学科组负责本学科的初审，可以根据申报材料评审，必要时也可组织申请者做报告，研究生部配合；
4.    各学科组向学位评定委员会提出本学科推荐人选及推荐意见；
5.    学位评定委员会进行终审并按获奖名额确定最后获奖名单。
　　评选时间
奖学金每年评选一次。每年3月申请者到研究生部领取或下载奖学金申报表，提交所需材料，4月完成评审和审批工作，6月底前颁奖。
第三章    其他
1．由学位评定委员会在当年所长奖学金获得者中推荐院长奖学金、朱李月华奖学金及其他奖学金候选人。
2．  获得本奖学金后不影响其他奖学金的获得，在学研究生可连年获得本奖学金，但已获奖的工作业绩不能重复申报。
3．研究生应坚持诚信为本。申报材料不实者，或有弄虚作假行为的，将取消本奖学金获奖资格，追回奖学金和证书，并视情节轻重予以处理。
4．本奖学金章程自2012年9月开始实行，解释权归半导体研究所学位评定委员会。
                                              中国科学院半导体研究所
                                                  2012年8月31日
中国科学院半导体研究所
所 长 奖 学 金 申 报 表
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课 程
成 绩
	本栏简述课程学习完成情况（另附成绩单）：


	简历(从大学开始， 硕博连读生请注明)：


	在半导体所学习工作期间获奖情况：

	本表内容填写属实。
                申请人签字：                        年       月       日 
                联系电话：                      Email:

	发表文章及申请专利列表：
（请注明第几作者、刊物名称、文章题目、卷期页及SCI引文因子）

	所在党支部或研究室意见（对申请人的政治思想、道德品质和学风等方面的评价）：
职务：　　　　　　　签名：　　　　　
　　　　　年　　月　　日

	导师意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	学科组初审、推荐意见：
                                                   签名：
                                                         年     月    日

	所学位评定委员会意见：
负责人（签名）：
　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


注：本申请表一式一份。   请用A4纸双面打印装订。
	中国科学院半导体研究所
	2012年10月15日印发
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